
 

 

К142ЕНЗА, К142ЕНЗБ, К142ЕН4А, К142ЕН4Б 

 
Микросхемы представляют собой регулируемые стабилизаторы напряжения с системой защиты от 

перегрева и перегрузки по току. Они допускают выключение внешним управляющим сигналом. При 

срабатывании системы защиты от перегрузки по току выходное напряжение уменьшается почти до 

нуля.  

В случае срабатывания системы тепловой защиты повторное включение стабилизатора возможно 

только после остывания микросхемы. 

Корпус типа 4116.8-2. Масса не более 3 г. 

 
Назначение выводов: 2—вход системы защиты; 4—вход сигнала обратной связи; 6— цепь 

выключения; 8 общий вывод, электрически соединен с фланцем; 11, 17—коррекция; 13 — выход; 15 

— вход 

 
 



 

 

Электрические параметры 
Выходное напряжение при Т=+25° С:  

  при Uвх = 25 В, Iвых =10 мА  

     для К142ЕНЗА, К142ЕН4А ……………………………………….……………. 3...30В 

  при Uвх = 40 В, Iвых = 10 мА  

     для К142ЕНЗБ, К142ЕН4Б …………………………………………..…………. 5...30 В 

Дрейф напряжения (за сутки) при ТК=+40°С, не более: 

  при Uвх = 45 В, Uвых = 30± ΔU В, Iвых = 10мА 

     для К142ЕНЗА, К142ЕН4А ………………………………………………………. 0,15% 

  при UBX = 40 В, Uвых = 30± ΔU В, Iвых = 10мА 

     для К142ЕНЗБ, К142ЕН4Б  ……………………………………………………….. 0,15% 

Минимальное падение напряжения при Т = + 25° С, не более:  

  при Uвх = 19 В, Uвых = 16 В  

     для К142ЕНЗА, К142ЕН4А …………………………………………………………. ЗВ 

  при Uвх =  19 В, Uвых =15В  

     для К142ЕНЗБ, К142ЕН4Б ………………………………………………………….. 4 В 

Коэффициент нестабильности по напряжению, не более: Т=+25°С: 

  при Uвх = 45 В, Uвх = 30 В и Uвх = 12 В, Uвых = 3 В, Iвых=10мА  

     для К142ЕНЗА, К142ЕН4А ……………………………………………………. 0,05%/В 

  при Uвх = 40 В, Uвых = 30В и Uвх = 12,5 В, Uвх = 5В, Iвых = 10мА  

     для К142ЕНЗБ, К142ЕН4Б ……………………………………………….……. 0,05%/В 

Т=+85 и -45° С: при Uвх =45 В, Uвых= 30В и В, Iвых=10мА 

     для К142ЕНЗА, К142ЕН4А ……………………………………………….…….. 0,1%/В 

  при Uвх = 40 В, Uвых = 30±ΔU В, Iвых= 10 мА 

     для К142ЕНЗБ, К142ЕН4Б ……………………………………………………… 0,1%/В 

Коэффициент нестабильности по току при Uвх = 19 В, Uвых = 15 В,  

Т= +25° С, не более: 

     К142ЕНЗА, К142ЕН4А ………………………………………………………… 0,25%/А 

     К142ЕНЗБ, К142ЕН4Б …………………………………………………………. 0,33%/А 

Температурный коэффициент напряжения при Uвх =20 В, Uвых = 5±Δ U В,  

Iвых=10мА, Т= +85... -45°С, не более: 

     К142ЕНЗА, К142ЕН4А  ……………………………………………..…….. 0,01%/°С 

     К142ЕНЗБ, К142ЕН4Б ………………………………………………………… 0,02%/°С 

Ток потребления при Т= + 25° С, не более:  

  при Uвх = 45 В, Uвх = 30 В для К142ЕНЗА, К142ЕН4А ………………..…………. 10 мА 

  при Uвх =40 В, Uвых = 30В для К142ЕНЗБ, К142ЕН4Б  ……………………...……. 10 мА 

 

Примечание. 

ΔU  определяется значением опорного напряжения микросхемы и параметрами 

делителя выходного напряжения. 

 

Предельные эксплуатационные данные 

Входное напряжение при Тк=-45...+85° С: 

     К142ЕНЗА, К142ЕН4А …………………………….……………………………… 45 В 

     К142ЕНЗБ, К142ЕН4Б …………………………………………………………….. 40 В 

Минимальное входное напряжение при Тк = -45... +85° С: 

     К142ЕНЗА, К142ЕН4А  …………………………………………………………. 9 В 



 

 

     К142ЕНЗБ, К142ЕН4Б ………………………….………………………………… 9,5 В 

Выходной ток (с учетом тока делителя): 

  при Тк= - 45... +85° С. 

     К142ЕНЗА, К142ЕН4А ………………………………………...……………...…….. 1 А 

     К142ЕНЗБ, К142ЕН4Б ……………………...…………………………………….. 0,75 А 

  при Тк= + 100° С и Uвх ≤30B: 

     К142ЕНЗА, К142ЕН4А …………………………………....................................... 0,5 А 

     К142ЕНЗБ, К142ЕН4Б …………………………………………………………… 0,4 А 

  при Тк=+ 100° С и Uвх >30 В: 

     К142ЕНЗА, К142ЕН4А …………………………………………………………. 0,25 А 

     К142ЕНЗБ, К142ЕН4Б …………………………………………………………… 0,2 А 

Рассеиваемая мощность: 

 при Тк = - 45... +85° С: 

     Uвх≤ 30 В ……………………………………………………………………..……… 6 Вт 

     Uвх >  30 В …………………………………………………………………………… 4 Вт 

при Тк= +100° С: 

     Uвх ≤30В …………………………………………………...…………...………… 2,5 Вт 

    UBX>30 В ………………………………………………………………...….… …. 1,5 Вт 
 

Температура окружающей среды........................................................ -45° С... Тк = +100° С 

 

П р и м е ч а н и я :  

 1. Допускается соединение с общим выводом аппаратуры « + » или «-» выходного 

напряжения микросхемы; при этом корпус микросхемы должен быть изолирован от 

общего вывода аппаратуры. 

2. При выборе делителя выходного напряжения следует руководствоваться 

следующим: минимальный ток делителя 1,5 мА; сопротивления резисторов R1 и R2 

выбираются из условия Uвых=Uo c(R1 + R2)/R2, где Uoc = 2,6 В - напряжение 

обратной связи на выводе 4.  

3. Разрешается производить монтаж микросхем в аппаратуре 2 раза, демонтаж 1 раз. 

4. Разрешается эксплуатация микросхем при Uвх,мин = 8,5 В; при этом КU≤0,15%/В. 

5. Ёмкость входного  С1 ≥2,2 мкФ, а расстояние от конденсатора до микросхемы не 

более 70 мм. 

При эксплуатации микросхем с включенной внутренней защитой от перегрузок по 

току допускается не включать резистор R5; при этом 20 В и +100° С. Допускается 

также не включать резисторы R5 и R7; при этом Uвх≤ 15  В и Тк ≤ + 100° С. 

6. Допустимое значение статического потенциала 2 кВ. 
 



 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                       



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

  

 

 


